‘ PH S U
ot

(0)

VOLTAI ®
| IC MO

DU
| T
|

¥ % k

&n

===_==

R
st =—==
=_====_
====_=_==___5
__:
ly

-55

\

.,__.______._,__._,,
_,_______g,__.____,_.

L

iy
%

a




250 W | 255 W | 260 W | 265 W

'[:]II::' I!r".-' |-1i3
PHOTOVOLTAIC MODULES

Parametry elektryczne

Typ dpS-250P-60TS dpS-255P-60TS dpS-260P-60TS dpS-265P-60TS
Moc nominalna 250.1-255.0 Wp 255.1-260.0 Wp 260.1-265.0 Wp 265.1-270.0 Wp
Napiecie dla mocy max. 31,3V 31,9V 32,6V 332V
Prad dla mocy max. 8,06 A 8,09 A 8,12 A 8,14 A
Napiecie obwodu otwartego 38,4V 38,5V 38,6V 38,7V
Prad zwarcia 8,6 A 8,6 A 8,64 A 8,65 A
Tolerancja mocy nominalnej 0+3% 0+3% 0+3% 0+3%
Sprawno$¢ modutu 15,51% 15,86% 16,27% 16,61%
NOCT 48,3°C

*Wartoéci dla standardowych warunkéw STC: (natezenie promieniowania stonecznego 1000W/m2; wspétczynnik masy powietrza 1,5 AM;temperatura ogniw 25°C)

Warunki pracy modutu

Specyfikacja

Maksymalne napiecie systemu DC 1000V (TUV) Rozmiar ogniw 156x156mm
Zakres temperatury pracy modutu -40°C / +85° C Liczba ogniw 60
Maksymalny prad wsteczny 15A Powtoka szklana przednia 3,2 mm wzmacniane szkto fotowoltaiczne
Maksymalne obciazenie przez wiatr/ $nieg | 2400Pa / 5400Pa Ciezar 19kg
Poziom ochrony IP IP65 Wymiary 1640x992x40mm
Klasa bezpieczenstwa Il Puszka przytaczeniowa IP65 / IP67 dostepne
Dtugos¢ kabli 1000mm
Parametry temperaturowe Przekroj kabli 4mm?2
Napieciowy wspotczynnik temp. -0,37 %/K Liczba diod 3
Pradowy wspotczynnik temp. +0,06 %/K Ztacza Kompatybilne z MC4
Mocowy wspoétczynnik temp. -0,47 %/K Rama Anodyzowany stop aluminium

Gwarancja na modut

Dane dotyczace opakowania

Gwarancja ilosci produkcji energii

12 lat

90% uzyskow

maksymalnych

80 % uzyskow
maksymalnych

Wymiary

Kontener 40'HQ
Ilos¢ palet na kontener 28
Liczba modutow na palete 770

Charakterystyka pradowo-napieciowa (Krzywa I-V)
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A: Otwory odwadniajace  B: Wentylacja

C: Otwory mocujace D:Otwory uziemiajace
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